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KOISTRUKRTIONSIERKALE:

Halbleitermaterial: Silizium
Polaritiat: PP
CehzZusematerial: Glas/Metall

" Epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor

1. MECEANISCHE EIGENSCHAFTEN 2. ELEKTRISCHZ AIVENDLLG
. i v=l-] -
nach IEC 191 - 2 : C 7/B 11 Leistungsklasse:
Auf Umegebungstiemperatur
. z : 33 o L
nach D;N. 18 A., DIN 41 876 bezogen
Anwendungsgebiet:
Schalter
3, GUTEBESTATIGUNGSSTUCEN
Fund L
Zezug:
DIN
45 955
Teil 1 Formel-1 Vert Fin-
gichien|zin jzzx {nzle
{
4, GRENZWERTE
. Tnach dem System der "Absoluten
Grenzwerte"
“lenn nicht anders angereben, gelten
die Werte im gesamten Betriebs-
temperaturbereich.
T 4,1 Unterer und oberer Betriebsvert der o
! Umgebungstemperatur tamb -55 1200 c
% . b
i 4.2 |Untere und obere Lagertemperatur tstg -65 200! °c
% 4.% |Kollektor-Basis-Spannung:
\ Oberer Grenzwert der Kollektor- . .
Basis-Gleichsperrspannung --UCBO o0 \'4
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4., |Oberer Grenzwert der Kollektor-
Emitter-Gleichspannuns bei Basis-
strom MNull - —UC?O €0} V

4.5 {Emitter-Basis-Spannung:
O5erer Grenzwert der emitter-Basis-
Gleichsperrspannung -Uzpo 5

4.6 Oberer Grenzwert des Kollektorstro-
mes

i _ 0,6 A
4.7 entfillt

4,8 |entfiallt
4,9 |{Verlustleistung:

4,9,1{ entfdllt

4.9,2 | Hschste Ersatzsperrschichttemperatur 200! ©c
und hdchste Verlustleistung vJ
Piot 0,61 W

4,10 jentfEllt

5e KEMT“ERTE
Priifanforderuncen s.Abschnitt 6

Die mit "x" gekennzeichneten Kenn-

werte gelten, wenn nicht anders

snregeben, idr oder t =25°¢,
~ ’ emb ~‘case

Die mit "*" gekennzeichneten Kenn-
werte sind Bestandteil des Ab-
schnittes "Priif- und HMefiredingungen!

Zeichen in Xlammern stehen im Zu-
sammenhang mit "wo erforderlich"
oder einer Alternativangabe.
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|
‘Unterer Streuwert des Kollektor-
Gleichstromverhiltnisses bei
*Ucw = 10 V;—IC = 150 mA

Oberer Streuwert der Kollektor-
Emitter-SHttisungsspannung bei
tlc = 5C0 mA;-I5 = 50 mA

Oberer Streuwert

der Rollektor-Emitter-Sitiigungs-
snannung bei

"C = 150 mA; -IB = 15 mi

Oberer Streuwert der Basis-Emitter-
{ Durchlafspannung bei

Pei
h.'_c

PO

= 150 mA;-IB = 15 mA

Reststrime:

Oberer Streuwert des Kollextor-
Reststromes bei offenem Emitter,
—UCB=50V

Reststrdme bei hoher Tenmperatur:

Oberer Streuwert des Kollektor-
Aeststromes p

Schaltzeiten und Transit-Frequenz:

Oberer Streuwert der Schaltzeiten
CF = 30 V3 Q = 150 mA
1~ IB? 1% nma

Oberer Streuwert der Speicherzeit

{Igq ~ Igp ~ 15 MA

und
Unterer Streuwert der Transit-
¢ Frequenz
t=Uge = 20 V3 - I =50 mA; f=100iHz
Oberer Streuwert der Ausgangs-
kapazitdt bel
' - A s — A I o —
-UCB = 10 V; £ = 100 KEz IE =0
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